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      Аннотация

    
        
          Рассмотрено поведение полярных оптических фононов в четырехслойных периодических системах со слоями GaN, AlN и твердым раствором на их основе. Аналитически установлен вид векового уравнения, описывающего свойства данного типа фононов в системах с различным отношением значений толщины слоев в короткопериодном пределе. Сделан вывод, что введение дополнительного слоя приводит к появлению дополнительных слабоинтенсивных мод в спектрах комбинационного рассеяния, величина частотного расщепления которых зависит от толщины переходного слоя.
        

        
          The behavior of polar optical phonons in periodic four-layer systems with layers of GaN, AlN and solid solution based on them. Analytically includes a kind of secular equations that describe the properties of this type of phonons in systems with different ratio of the thicknesses of the layers in short-period limit. It is concluded that the introduction of an additional layer leads to additional slabonervnih modes in Raman spectra, the magnitude of frequency splitting which depends on the thickness of the transition layer.
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